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canal P 

(57) ^invention conceme une cellule cache a mas- 
quag e reafisee sous forme de circuit integre, compre- 
nant une premiere cellule de memorisation comprenant 
un premier transistor (T1 ), des premier et deuxieme in- 
verseurs (INV1, INV2) en anti-pa rallele et un deuxieme 
transistor (T2) ; une cellule de comparison, compre- 
nant des troisieme et quatrieme transistors (PA, PB) # 
commandant un cinquieme transistor (PC), connects en 
serie avec un sixieme transistor d'inhibition (PO) a une 


ligne de resultat (MATCH) ; et une deuxieme cellule de 
memorisation, comprenant un septieme transistor (T3) 
en serie avec deux inverseurs (INV3, INV4) en anti-pa- 
rallele et un huitieme transistor (T4), la deuxieme cellule 
de memorisation commandant le transistor cf inhibition 
(PO). Us premier, deuxieme, septieme, et huitieme 
transistors sont des transistors a canal N et les troisie- 
me, quatrieme. cinquieme et sixieme transistors sont 
des transistors a canal P. 
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Fig 5 


